
Chapter 5 Conclusion 

本篇論文有下列結論: 

結論: 

1. 單層白光元件有光譜穩定的優點，且製程容易，其材料(host)選擇的效益主宰

元件效益。 

2. 可藉由緩衝層來解決多層發光元件製作上會產生互溶的問題，而也由此可使

元件設計有更多的選擇，ex:單層白光+(ETL,HBL,HTL.etc.) 。 

3. 多層元件在發光上有明顯的區分效果，也就是說每層的光色非常明確，這可

從其光譜變化上可知。 

4. 目前已可利用緩衝層製作多層發光元件目，效益最高有達 2.8cd/A，但其電流

密度有明顯減低的趨勢，如能克服在製程時把緩衝層清除乾淨而使發光層間

貼合，使其介面更為緊密，則應可解決此問題。 

5. 可以降低緩衝層的黏度來達到既有保護的效果又可容易被烤走的效果。 
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